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D5026A/B  大屏幕 16 位 LED 控制器 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

D5026A/B 是一款专用于大屏幕LED低

压差、高精度16位恒流驱动芯片。内含高精度

电流驱动电路、16位移位寄存器、锁存器、温

度补偿电路等。 

D5026A/B可接受外部CPU编程控制信

号，分别控制16路LED灯亮、灭、闪烁、流水

等不同图案，完成手机等大屏幕产品的装饰。

D5026A/B特有的防静电技术和抗干扰技

术，使芯片数据传输更稳定、工作更可靠，芯

片抗静电能力高达4KV以上。 

 单路驱动电流范围：2～90mA 

 D5026A：VDS≥300mV，IOUT=20mA

 D5026B：VDS≥150mV，IOUT=20mA

 红灯最低输入电压：2.3～2.5V 

 蓝灯和绿灯最低输入电压：3.6～3.8V

 低功耗，至少能省电20％ 

 高恒流精度： 

通道间电流误差<±2% 

芯片间电流误差<±3% 

 高达25MHz时钟频率 

 宽工作电压范围：3.3V-5V 

 抗静电损坏能力：大于4KV 

 工作温度范围：-40℃～+85℃ 

 

绝对最大额定值 

参  数 符 号 数 值 单 位 
电源电压 VDD 7 V 

输出端电压 VOUT -0.5～10 V 
输出端电流 IOUT 90 mA 
输入端电压 VIN -0.4 ~VDD+0.4 V 
时钟频率 FCLK 25 MHz 

接地端电流 IGND 1500 mA 
保存温度范围 Tstg -65~+150 °C 
工作温度范围 Topr -40~+125 °C 

静电电压 VESD 4000 V 
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引脚名称 

 

 

 

 

 
 

引脚描述 
管脚号 管脚名称 功能 
QFN-24 SSOP-24/SOP-24L   
1 4 LAT 数据锁存输入端(低电平有效) 
2 5 OUT0 
3 6 OUT1 
4 7 OUT2 
5 8 OUT3 
6 9 OUT4 
7 10 OUT5 
8 11 OUT6 
9 12 OUT7 
10 13 OUT8 
11 14 OUT9 
12 15 OUT10 
13 16 OUT11 
14 17 OUT12 
15 18 OUT13 
16 19 OUT14 
17 20 OUT15 

稳态电流输出端 

18 21 BLANK 使能输入端(低电平有效) 
19 22 SOUT 串行数据输出端 
20 23 IREF 外接电阻端，调节该电阻可以设定稳流大小 
21 24 VDD 电源端 
22 1 GND 接地端 
23 2 SIN 移位寄存器的串行数据输入端 
24 3 SCLK 时钟输入端（上升沿有效） 

 

  SSOP-24L （引脚间距 0.635 / 1.0） 
       SOP-24L   （引脚间距 1.27） 

QFN(4×4)-24L 
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典型应用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 1   D5026A/B 典型应用线路图 
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开关特性 
符号 参数  测试条件 

最小

值 
典型值 最大值 单位

tPLH1 SCLK 到 OUTn  67  ns 

tPLH2 LATCHB 到 OUTn  64  ns 

tPLH3 

OUTn 脚从低电平 
到高电平延迟时间 

ENB 到 OUTn  64  ns 

tPLH 延迟时间 SCLK 到 SOUT  5  ns 

tPHL1 SCLK 到 OUTn  5  ns 

tPHL2 LATCHB 到 OUTn  4  ns 

tPHL3 

OUTn 脚从高电平 
到低电平延迟时间 

ENB 到 OUTn  4  ns 

tPHL 延迟时间 SCLK 到 SOUT  5  ns 

tor 输出电平上升时间   84  ns 

tof 输出电平下降时间  

VDD =5V 
VIH = VDD 
VIL = GND 
CL = 10pF 
IO = 40mA 

VL = 4V 
RSET=450Ω

RL = 75Ω 

 3  ns 

电特性 
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

IOH 输出漏电流    1 uA 

VOL 输出电压(串行输出) IOL = 1mA   0.3 V 

VOH 输出电压(串行输出) IOH= -1mA 3   V 

IOL1 VO ≥0.4V, RSET = 490Ω  36  mA

IOL2 
输出电流 

VO ≥0.32V, RSET = 245Ω  72  mA

VDS =800mV, RSET = 490Ω. ±2 
D5026A 

VDS =300mV, RSET = 490Ω.
 

±3 
 % 

VDS =150mV, RSET = 490Ω. ±2 
B2B 

输出电流 
(位对位) 

D5026B 
VDS =80mV, RSET = 490Ω. 

 
±3 

 % 

RIN(up) 上拉电阻 EN 脚  250  KW

RIN(down) 下拉电阻 LATCH脚  250  KW

RSET =OPEN 
IDD(OFF) 1 

OUT 0 to 15 = OFF 
 1.2  mA

RSET = 490Ω 
IDD(OFF) 2 

OUT 0 to 15 = OFF 
 8  mA

RSET = 245Ω 
IDD(OFF) 3 

支持电流 (关状态

时) 

OUT 0 to 15 = OFF 
 15  mA
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RSET = 490Ω 
IDD(ON) 1  8  mA
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OUT 0 to 15 = ON 
RSET = 245Ω 

IDD(ON) 2 

支持电流 (开状态

时) 
 15  mA

OUT 0 to 15 = ON 

交流特性 
参数 符号 条件 最小值 典型值. 最大值 单位 

电源电压 VDD  3.3 4.2 5 V 
输出端电压 VO    10 V 
输出端电流 IO  2  90 mA 
输出端电流 IOH SOUT=VDD   -1 mA 
输出端电流 IOL SOUT=0   1 mA 
输入端电压 

（高电位位准） 
VIH  0.7VDD  VDD+0.3 V 

输入端电压 
（低电位位准） 

VIL  -0.3  0.3VDD V 

LATCHB脉冲宽度 tw(L) 20   ns 
CLK脉冲宽度 tw(CLK) 20   ns 

ENB 脉冲宽度 tw(ENB) 50   ns 
DATA设置时间 tsu(D) 5   ns 
DATA保持时间 th(D) 10   ns 

LATCH设置时间 tsu (L) 5   ns 
LATCH保持时间 th (L) 

VDD = 3.3 to 5V 

5   ns 
时钟频率(注1) FCLK 串联工作   25 MHz

注 1： 如果器件处于串联工作状态，可能会难以达成数据传输所需要的时序要求。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 2 交流特性测试电路 
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时序波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 3 时序波形 
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输入及输出等效电路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 4 等效电路 

说明： 

1）当 LAT 为低电平时，锁存电路锁存数据。  

2）当 LAT 为高电平时，锁存电路不锁存数据，数据从输入直接传输到输出。  

3）当 BLANK 为低电平时，输出端对数据高低电平做出响应。 

4）当 BLANK 为高电平时，输出端关闭。 
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时序图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 图 5 时序图 

 
真值表 
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注：当 Dn = H， OUT0 到 OUT15 = ON；当 Dn = L，OUT0 to OUT15 = OFF  

 
应用说明 

D5026A/B 高精度恒流特性和低压降特性 

由于 D5026A/B 采用了高精度恒流驱动电路和温度补偿电路，确保芯片在不同的温度条件、不同的

工作电压和恶劣的使用环境下，位输出电流 IOUT恒流效果好。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图 6  D5026A/B 恒流特性曲线如下图示 

 

由上图可知，当满足恒流条件时，D5026A/B恒流驱动输出级压降很低。例如，在输出驱动电流 IOUT=10 
mA 的状况下，VOUT约 30 mV。这种独特的超低压降特性，可使 D5026A/B 工作在 3.3V 以下。 

 

D5026A/B 芯片位输出电流 IOUT和外接电阻 RSET确定 

D5026A/B 芯片位输出电流 IOUT，是由外接电阻 RSET 来设定的。其计算公式如下：  

IOUT(mA)=18×1000/RSET 

 当 D5026A/B 用于 LED 跑马灯时，位输出电流 IOUT就是 LED 工作电流 ILED。跑马灯的工作电流 ILED，

是由 LED 跑马灯的种类来确定的。 

常用 D5026A/B 位输出电流 IOUT和外接电阻 RSET 对应数据表如下： 
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IOUT（mA） 30 25 20 15 10 5 3 

RSET（Ω） 600 720 900 1200 1800 3600 6000 
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 图7  D5026A/B位输出电流IOUT和外接电阻RSET特性曲线 
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SSOP－24L（0.635－D1.4）封装尺寸 
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SSOP－24L（1.0－D1.5）封装尺寸 
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SOP－24L 封装尺寸 
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QFN4×4－24L 封装尺寸 

 
 
 

得倍电子对其产品是否适合特定用途不作任何保证、声明或承诺。得倍电子亦不承担因应用或使用任何产品或电路而应起

的任何责任，并特此声明其不承担任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。“典型”参数会因不同的应

用而变化，所有的操作参数包括“典型”参数，须经客户的技术专家按其每一应用目的坚定核准方可生效。得倍产品的设

计、应用和使用授权不含以下目的：将其产品用于植入人体的任何物体和维持生命的其他器件，或可因我产品的缺陷而引

致人身伤害或死亡的其他任何应用。买方保证，如其为此等未经授权的目的购买或使用得倍电子的产品，直接或间接导致

任何人身伤害或死亡的索赔要求，并从而引起得倍电子及其管理人员、雇员、关联方和分销商的责任，则买方将对该公司

和人员进行赔偿，是该公司和人员免于由此产生的任何索赔、损失、开支、费用及合理的律师费，即使该索赔要求指称得

倍电子的设计和指导其产品中有过失。 
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